Prgveeksamen i FO152A

Oppgave 1

a) Uttrykk XELLER ved hjelp av OG og IKKE.

b) Implementer en IKKE port ved & bruke transistor-transistor logisk kobling.
(Lag kobling av motstandere og transistorer.)

Oppgave 2

En transistor er montert pd en tynn kjgleplate som star vertikalt. Anta at
temperaturen er lik over hele platen. Platen har hgyde 20 cm og bredde 30 cm.
Anta at temperaturen til omgivelsene er 20°C. Vi ser bort fra varmeledning
og betrakter bare konveksjon og varmestraling. Konveksjonen per arealen-
het fra en frittstiende vertikal plate er gitt ved 1.8 -(AT)4W/(m2K>/*).
Varmestralingen per arealenhet er gitt ved ecT* hvor Stefan-Boltzmanns
konstant er o = 5.67 - 1078 W/(m2K*) og emissitiviteten e til platen er 0.90.
Husk at platen har to sider og at platen ogs& mottar varmestréling.

Hva er den maksimal effekten transistoren kan tillates & avgi (over en lang
tidsperiode) hvis temperaturen pa transistor og kjgleplaten ikke kan overstige
120°C?



Oppgave 3

Kretsen nedenfor er en fellesbasiskobling av en transistor. Vi ser bort fra
effektiv resistanse i transistoren. De to motstandene har resistanse R; = 5052
og Ry = 1kQ. Forholdet mellom kollektorstrgmmen og emitterstrgmmen er

a = 0.90.

a) Hva er strgmforsterkningsfaktoren § til transistoren?

" b) Hva er (signal)forsterkningen Uyt/Uinn i kretsen?




